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Mitsubishi Electric lanserar 50 W Silicon RF MOSFET-modul med hog
effekt for kommersiell tvavigsradio
Bidrar till att utoka kommunikationsrdckvidd och minska effektforbrukning
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Silicon RF MOSFET-modul med hog effekt (RAS0H7687M1)

TOKYO, 14 juli 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man lanserar en
kiselbaserad 50 W radiofrekvensmodul (RF) med félteffekttransistorer med metalloxidhalvledare (MOSFET)

for anvandning i1 hogfrekvenseffektforstiarkare i kommersiella tvavégsradioenheter den 1 augusti. Modellen,
som har en branschledande uteffekt pa ' 50 W i bandet 763 MHz till 870 MHz och hdg total effektivitet? pa

40 %, forvintas bidra till att utdka radiokommunikationsriackvidden och minska effektférbrukningen.

Frekvensbanden pa 150 MHz och 400 MHz som anvénds for olika tradlosa system har Overbelastats i
Nordamerika och andra marknader, darfér har 700 MHz-bandet, som tidigare anvidndes for analoga TV-
sandningar omfordelats for kommersiell tvavégsradio, vilket 6kar efterfragan pé radio med stéd for det hér

bandet. Konventionella effektforstiarkare har dock stor effektforlust, sa det finns ett behov av RF MOSFET-

! Fran och med 14 juli 2022, enligt Mitsubishi Electrics forskning om effektforstérkare i 763 MHz till 870 MHz-bandet med en
ingangseffekt pd 50 mW

2 Effekten konverteras till hogfrekventa vigor

3 Krets som motverkar forlust och dverfor signaler genom att matcha ut- och ingdngsimpedans
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moduler med hog effekt som erbjuder inbyggd impedansmatchningskrets for in-/utgang® och garanterad
uteffektprestanda. Den nya Silicon RF MOSFET-modulen med hog effekt (RASOH7687M1) uppnér
oovertraffad uteffekt och hog total effektivitet for kommersiella radioapparater som dr kompatibla med
700 MHz-bandet och forvintas utdka kommunikationsrackvidden och minska effektforbrukningen for sddana

radioenheter.

Produktegenskaper
1) Branschledande 50 W uteffekt for utokad radiokommunikationsrickvidd

- Baéde on-resistans och avledningskillans kapacitans* minskas genom miniatyrisering.
- Lag resistans vid start for forbattrad effekttiathet ger o6vertraffad uteffekt pa 50 W for tvavagsradio.

- Okad uteffekt utokar kommunikationsrickvidden med max. 6 % jamfort med befintlig modell.®

2) Branschledande total effektivitet for minskad effektforbrukning och minskad storlek
- Minskad kapacitet for avledningskélla och optimerad impedansmatchningskrets for in-/utgéng ger
branschledande total effektivitet pa 40 % for kommersiell tvavégsradio.
- Okad total effektivitet reducerar virmealstringen for MOSFET, vilket resulterar i energibesparing och

minskad storlek.

3) Inbyggd impedansmatchningskrets och konventionellt hélje minskar belastningen pd
kretskonstruktionen
- Inbyggd krets for in-/utgdngsmatchning forenklar den externa kretsen och minskar belastningen pa
radiokretsen.

- Samma externa profil som den befintliga produkten forenklar inférandet av en ny modul.

Framtida utveckling

Mitsubishi Electric planerar att utoka frekvensomréadet genom att lansera en 900 MHz-modul som é&r férsedd

med en nyutvecklad MOSFET i januari 2023.

Huvudspecifikationer

Modell RA50H7687M1
Frekvens 763-870 MHz
Uteffekt 50 W min. (normalt 65 W)
Total effektivitet 40 % min. (normalt 50 %)
Avledningsspénning 125V
Ingangseffekt 50 mW
Lansering 1 augusti 2022
Miljomedvetenhet

Den hér produkten uppfyller RoHS-direktiv 2011/65/EU och (EU) 2015/863 om begrénsning av anvdndningen

av vissa farliga &mnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS).
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Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har mer dn 100 ars erfarenhet av att tillhandahalla
tillforlitliga och hogkvalitativa produkter, och &r en erkénd global ledare inom tillverkning, marknadsféring
och forséljning av elektrisk och elektronisk utrustning for informationsbehandling och kommunikation,
rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi, transport och
byggutrustning. Mitsubishi Electric berikar samhéllet med teknik i enlighet med foretagets motto, “Changes
for the Better”. Foretaget noterade en forsdljning pé 4 476,7 miljarder yen (36,7 miljarder dollar*) under
rakenskapsaret som slutade den 31 mars 2022. Mer information finns pa www.MitsubishiElectric.com

* Amerikanska dollarbelopp har omvandlats fran yen till kursen ¥ 122=1 USD, den ungefarliga kursen pé

Tokyoborsen den 31 mars 2022.

4Minskad kapacitans forbittrar forstéirkarens prestanda dver ett bredare frekvensband
5 Mitsubishi Electrics befintliga 45 W RF MOSFET-modul med hog effekt (RA45H7687M1)

3/3



